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O carbeto de silicio (SiC) é uma ceramica avancada com 6timas propriedades
térmicas, mecanicas e elétricas, porém € um material de dificil sinterizacdo. Nesse
trabalho esta sendo investigada a potencialidade do Si como aditivo para sinterizagéo
por fase liquida em métodos sem ou com aplicacdo simultdnea de pressao.
Inicialmente, estdo sendo realizadas sinterizacdes sem aplicacdo de pressdo a
1950°C em atmosfera de argonio. O efeito da adicdo de diferentes teores de Si foi
relatado no SIC2022. Agora, sdo apresentados resultados sobre a utlizagdo de
carbono em conjunto com o silicio, na tentativa de formar SiC secundario durante a
sinterizagdo. Ao SIC, foi adicionada a mesma quantidade molar de carbono e silicio
de 3 maneiras diferentes: mistura em uma Unica etapa dos 3 pés no moinho de bolas;
mistura prévia de carbono e silicio e posterior mistura com SiC; e insercao do silicio
no centro da pega como um “sanduiche”, com base e parte superior de SiC+C. Nas
amostras com carbono adicionado no moinho, onde esperou-se maior
homogeneizacédo, foi também estudado o comportamento das amostras ap6s um
processamento a 1450°C além de apds o processsamento a 1950°C. As amostras
processadas foram analisadas por DRX para identificacdo das fases. Nas condi¢des
investigadas n&o houve sinterizacdo efetiva das pecas, que ficaram fridveis. Os
resultados de DRX indicaram carbono residual, mas auséncia de silicio apos
processamento. A adicdo de carbono néo foi totalmente eficiente para evitar a
eliminagéo de Si, que se torna muito volatil a 1950°C, quando uma técnica de
sinterizacdo sem aplicacao de pressao é empregada. Nenhuma das pecas apresentou
propriedades mecanicas adequadas para medidas de resisténcia mecanica. Com a
realizacdo do trabalho, aprofundou-se o conhecimento no sistema SiC-Si-C,
especialmente o comportamento do silicio durante o aquecimento. Como
continuidade, essas composi¢cOes serdo investigadas usando um método de
sinterizacdo sob presséo.



